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前言

　　模拟集成电路设计一直在集成电路的设计中占据着极其重要的位置。
由于宏观信号从本质上来讲都是模拟信号，因此从现实世界获取信号、进行放大和处理并最终返回现
实世界实现驱动都离不开模拟集成电路。
模拟集成电路不仅在许多领域起着数字电路所不能取代的作用，而且在许多具体实现中还胜过数字电
路。
近年来，随着MOS器件尺寸的持续缩小和CMOS集成电路的飞速发展，当代集成电路的设计和生产已
经达到了特大规模(ULSI)乃至吉规模(GSI)的水平，片上系统(SoC)不仅成为人们追求的目标，而且正
在成为现实。
可以毫不夸张地说，没有CMOS技术的发展就没有现代数字集成电路的辉煌，同样可以毫不夸张地说
，没有CMOS模。
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内容概要

模拟集成电路的设计与其说是一门技术，还不如说是一门艺术。
它比数字集成电路设计需要更严格的分析和更丰富的直觉。
严谨坚实的理论无疑是严格分析能力的基石，而设计者的实践经验无疑是诞生丰富直觉的源泉。
这也正足初学者对学习模拟集成电路设计感到困惑并难以驾驭的根本原因。
    美国加州大学洛杉机分校(UCLA)Razavi教授凭借着他在美国多所著名大学执教多年的丰富教学经验
和在世界知名顶级公司(AT&T，Bell Lab，HP)卓著的研究经历为我们提供了这本优秀的教材。
本书自2000午出版以来得到了国内外读者的好评和青睐，被许多国际知名大学选为教科书。
同时，由于原著者在世界知名顶级公司的丰富研究经历，使本书也非常适合作为CMOS模拟集成电路
设计或相关领域的研究人员和工程技术人员的参考书。
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编辑推荐

　　《模拟CMOS集成电路设计》(影印版)自2000午出版以来得到了国内外读者的好评和青睐，被许
多国际知名大学选为教科书。
同时，由于原著者在世界知名顶级公司的丰富研究经历，使《模拟CMOS集成电路设计》(影印版)也
非常适合作为CMOS模拟集成电路设计或相关领域的研究人员和工程技术人员的参考书。
美国加州大学洛杉机分校(UCLA)Razavi教授凭借着他在美国多所著名大学执教多年的丰富教学经验和
在世界知名顶级公司(AT&T，Bell Lab，HP)卓著的研究经历为我们提供了这本优秀的教材。
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